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2Т930А, Транзистор биполярный
для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на 012sel@iElekt.ru или

перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: .

Вернуться на "главную" страницу сайта . 

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с

менеджером. Перейдите в раздел . 

2Т930А транзистора кремниевого:

2Т930А — транзистор биполярный артикул согласно ГОСТ
транзисторы кремний эпитаксиально-планарные NPN-типа генераторные используются в
радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения и назначены для применения в
усиливающих мощность, умножающих частоты и автогенерирующих схемах 100...400MHz и
питающем напряжении 28V. Внутри корпуса имеется согласующее LC-звено. Производятся в
керамометаллическом корпусе. Марка триода наносится на керамической части корпуса. Вес не
превышает 7g. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует ТУ: 2) аА0.339.036ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 2Т930А дополнительный материал:
карта фото схема выводов
значение выводов параметры предельные параметры
эксплуатация PDF

Знак завода изготовителя

Расположения контактов схематическое и назначение контактов
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Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основных электрических параметров:

Наименование параметра, режим замера, единица замера
Допуск
2Т930А 2Т930Б
больше меньше больше меньше

Выходная мощность на частоте f=400MHz, W, при Uкэ=28V,
Тк=+40oС 40 75

КУ по мощности на частоте f=400MHz: Рвых=40W 6
Рвых=75W 4
КПД коллектора на частоте f=400MHz, %: Рвых=40W 50
Рвых=75W 50
Статический КП тока в схеме ОЭ при Uкэ=5V, Iк=0,5A 40 50
Модуль КП тока на высокой частоте при Uкэ=10V, f=300MHz:
Iк=2,5A 1,5

Iк=5A 2
Критический ток на частоте f=300MHz, A, при Uкэ=5V 8 20
Постоянная времени цепи ОС на высокой частоте, ps, при
Uкб=10V, Iэ=0,5A, f=5MHz 8 11

Емкость коллекторного перех., pF, при Uкб=28V, f=30MHz 80 170
Емкость эмиттерного перех., pF, при Uэб=0, f=5MHz 800 2000
Обратный ток коллектор-эмиттер, mA, при Uкэ=50V, Rбэ=10Om:
T=+25oС 20 100

Обратный ток эмиттера, mA, при Uэб=4V: Т=+25oС 10 20
Индуктивность внутреннего LC-звена, nH 0,44 0,26
Емкость внутреннего LC-звена, pF 450 650
Индуктивность выводов, nH: эмиттерного: при l=1mm 0,35 0,24
при l=3mm 0,54 0,43
коллекторного: при l=1mm 1,6 1,6
при l=3mm 2,08 2,03
базового: при l=1mm 1,57 1,43
при l=3mm 2,05 1,84


